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© Verfahren zum Korrigieren der von einem in einem Drehstromsystem angeordneten 
KoppelstUtzfsolator abgegebenen Messspannung. 

@ Verfahren zum Korrigieren der von einem in 
einer Phase eines Drehstromsystems angeordneten 
Koppelstutzisolator abgegebenen Mefispannung. Die 
Meflspannung wird einer elektronischen Rechen- 
schaitung zugefQhrt, die zwei den beiden anderen 
Phasen zugeordnete Korrekturfaktoren berucksich- 
tigt Die Korrekturfaktoren werden vor der eigentli- 
chen Spannungsmessung im Drehstromsystem er- 
mittelt, indem zunachst jede Phase einzetn unter 
Spannung gesetzt wird und dabei deren EinfluB auf 
die benachbarten Phasen ermittelt wird. 
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Verfahr n zum K rrigleren der v n einem in einem Drehstromsystem angeordneten Koppelstiitzisola- 

tor abgegebenen Me£ spannung 



Es ist bekannt, fur Meflzwecke in der Elektro- 
technik sogenannte Koppelstutzisolatoren einzuset- 
zen. Ein Koppelstutzisolator arbeitet hierbei wie ein 
kapazitiver Meflteiler mit nachfolgendem elektroni- 
schem Verstarker, wobei die Ausgangsspannung 
des Verstarkers direkt fur Meflzwecke verwendet 
werden kann. Meflteiler und Verstarker sind dabei 
im Stiitzisolator integriert (DE 31 21 795 A1). 

Die bekannte Anordnung kann prinzipiell auch 
- in Drehstromsystemen eingesetzt werden. Jedoch 
ist hierbei zu beachten, dafl die an den Koppelstut- 
zisolatoren auftretende Ausgangsspannung der ein- 
zelnen Verstarker in den einzelnen Phasen durch 
gegenseitige Beeinflussung verfalscht sein kann. 
Bedingt durch die raumliche Nahe der Koppelstut- 
zisolatoren der einzelnen Phasen und der reiativ 
offenen Bauform der Stutzer mit ihren entsprechen- 
den Teilerkapazitaten bewirken die ferner vorhan- 
denen parasitaren Kapazitaten zwischen den Pha- 
sen eine zum Teil erhebliche Verfalschung der 
Meflwerte. Das bedeutet, da£ z.B. die Ausgangs- 
spannung eines Verstarkers einer Phase nicht 
mehr proportional der am Stutzer dieser Phase 
anliegenden Hochspannung ist Diese Ausgangs- 
spannung enthalt vielmehr auch gewisse von den 
benachbarten Phasen herruhrende Anteile. 

Es ist Aufgabe der Erfindung ein Meflverfahren 
anzugeben, urn die von einem Koppelstutztsolator 
in einem Orehstromsystem abgegebene durch die 
gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Phasen 
verfalschte Meflspannung zu korrigieren. Diese 
Aufgabe wird erfindungsgemafl durch das im Pa- 
tentanspruch angegebene Verfahren geldst 

Die Erfindung wird nachstehend an Hand der 
Figuren 1 und 2 noch naher erlautert 

Die Figur 1 zeigt zunachst eine prinzipielle 
Anordnung in einem Drehstromsystem. Hierbei tra- 
gen die Stutzer J1. J2, J3 jeweils eine Stromschie- 
ne Si, S2. S3. Jeder Stutzer ist als Koppelstutzer 
mit einer jeweiligen Teilerkapazitat Cl , C2 f C3 und 
einer elektronischen Verstarkerschaltung E1 ( E2, 
E3 ausgerustet Die zwischen den einzelnen Pha- 
s n U, V, W ferner vorhandenen parasitaren Kapa- 
zitSten sind mit Cp bezeichnet Diese parasitaren 
Kapazitaten Cp fuhren zu einer VerfSlschung der 
Ausgangsspannungen Us, Vs, Ws der elektroni- 
schen Verstarker El. E2. E3. Es ist deshalb jede 
Ausgangsspannung Us. Vs. Ws jedes V rstarkers 
E1, E2. E3 iner lektronischen R chenschaltung 
M1, M2, M3 zugefQhrt In diesen Rechenschaltun- 
gen M1. M2, M3 wird j weils der nach dem oben 
beschrieb nen Verfahren rmittelte Korrekturfaktor. 
der auf die Beeinflussung durch die Nachbarpha- 
s n zuruckgeht, berucksichtigt, so dafl sich die 



korrigierten Meflausgangsspannungen wie folgt dar- 
steilen: Uk - Us - K1 x Vs - K2 x Ws bzw. Vk = 
Vs - K1 x Us - K2 x Ws, bzw. Wk = Ws - K1 x Vs 
- K2 x Us. 

s Die Figur 2 zeigt ein Vektordiagramm zur Ver- 

anschaulichung der einzelnen Spannungsgroflen. 
wobei ledigfich beispielsweise auf Phase W einge- 
gangen wird: die tatsachlich auftretende Spannung 
ist mit W bezeichnet. Ws ist die vom Verstarker E3 

io gelieferte Spannung. wahrend Wk die von der Re- 
chenschaltung korrigierte Spannung zeigt. 



Anspruche 

75 

Verfahren zum Korrigieren der von einer 1 in 
einer Phase (z.B. U) eines Drehstromsystems an- 
geordneten Koppelstutzisolator (z.B. J1) abgegebe- 
nen Meflspannung (z.B Us), 

20 dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Meflspannung einer elektronischen Re- 
chenschaltung (z.B. M1) zugefuhrt wird. die zwei 
den beiden anderen Phasen (V, W) zugeordnete 
Korrekturfaktoren (K1 f K2) berucksichtigt. wobei 

25 diese Korrekturfaktoren wie folgt bestimmt werden: 
es wird lediglich die erste benachbarte Phase (V) 
an Spannung gelegt 

in der elektronischen Rechenschaltung (M1) wird 
der dieser ersten benachbarten Phasen zugeordne- 

30 te Korrekturfaktor (K1) so eingestellt. da/I die Aus- 
gangsmeflspannung (Uk) Null wird 
danach wird lediglish die zweite benachbarte Pha- 
se (W) an Spannung gelegt und in der elektroni- 
schen Rechenschaltung (M1) wird der dieser zwei- 

35 ten benachbarten Phase zugeordnete Korrekturfak- 
tor (K2) wiederum so eingestellt, dafl die Aus- 
gangsmeflspannung (Uk) Null wird 
danach wird das Drehstromsystem betriebsmaflig 
unter Spannung gesetzt, wobei sich eine korrigierte 

40 Mefiausgangsspannung (Uk) an der elektronischen 
Rechenschaltung (M1) zu 
UK = Us - K1 x Vs - K2 x Ws 
ergibt 

45 
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